Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84111

SIFI-Standardfilterreihen

Anwendung

Aufbau

Gehéuse- und
Anschlul3-
varianten

Dimensionierung

Nennstrom

Entladewider-
stande

Ableitstrom

Mit den Standard-Filtern SIFI B84111-A bis B84115-E stehen fiur die
Lésung von EMV-Problemen und fir die Funk-Entstérung 5 Filterreihen zur
Verfigung, die je nach Dampfungsanforderung eine wirtschaftliche Be-
schaltung ermdglichen.

SIFI A B84111-A-*10 bis -*120
Normale Dampfung, fir Nennstrome bis 20 A

SIFI B B84112-B-*10 bis -*120
Erhéhte Dampfung, fir Nennstrome bis 20 A

SIFI D B84114-D-*10 bis -*110
Erh6hte symmetrische Dampfung gegenuiber SIFI B, fur Nennstréme bis
10A

SIFI C B84113-C-*30 bis -*110
Sehr hohe Dampfung fur Nennstréme bis 10 A

SIFI E B84115-E-*30 bis -*110
Sehr hohe Dampfung auch im Bereich unter 100 kHz

Die Bauelemente sind im abschirmenden Aluminiumgehduse eingebaut
und mit einem selbsthartenden, flammhemmenden Giel3harz vergossen.

Gehauseform A: Beidseitig Flachstecker, Befestigungslaschen langs-
seitig. Besonders flir die Montage an einer Schirmwand geeignet.

Gehauseform B: Beidseitig Flachstecker, Befestigungslaschen stirnseitig.

Gehéauseform K: Netzseitig IEC-Stecker nach IEC 320 C14, lastseitig
Flachstecker, Befestigungsbohrungen mit metrischem Gewinde.

Gehauseform L: Beidseitig Litzenanschlisse.
Gehauseform P: Anschluf3stifte im Rastermal3.

Die Filter sind so dimensioniert, dal3 sie die Forderungen von VDE
0565Teil3, UL, CSA, SEV, Semko und Demko erftllen.

Die Nennstromstéarke gilt sowohl fur 115 V~, 50/60 Hz als auch fur 250 V~
50/60 Hz, d.h. eine Reduzierung des Stromes bei Einsatz an 250 V~ ist
nicht notwendig.

Die Entladewiderstande sind nach VDE 0730 bemessen, d.h. eine
Sekunde nach Abtrennen des Gerates vom Netz, mul3 die Spannung am
Netzstecker auf 34 V abgesunken sein. Die Forderungen dieser VDE- Vor-
schrift decken sich mit denen der entsprechenden IEC-Vorschriften. (IEC
335 fir Hausgeréte, IEC 380 fur Biromaschinen und IEC 435 fur Datenver-
arbeitungsanlagen.)

Durch die Verwendung spannungsunabhangiger Dielektrika bei den Y-
Kondensatoren wird bei 250 V~ 50 Hz ein Ableitstrom < 0,5 mA pro Zweig
sicher eingehalten.

Ausnahmen B84115-E-*60 und -E-*110 mit Ableitstrom < 3,5 mA.
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84111

SIFI-Standardfilterreihen
250 V~
SIFI-A, normale Dampfung

Nennspannung

Nennstrom 1 bis 20 A

Schaltbild r—-——————————— — q

Technische Daten
Nennspannung Un

etz

|
|
|
[

SSB0525-W

115/250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz

IEC-Klimakategorie

DIN-Anwendungsklasse

Prifzeichen

25/085/21

HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

S OO N @

565-3

Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehause- Bestell-Nr. Nennkapazitat Nenninduktivitat Gewicht
A form VE 20 =g
1 A B84111-A-A10 2x 0,1 pF (X2) 2x1,5mH 80
K B84111-A-K10 + 140
2 x 4700 pF (Y)
2 A B84111-A-A20 2x0,1pF (X2) |2x1,5mH 80
+
2 x 4700 pF (Y)
3 A B84111-A-A30 2 x 0,1 uF (X2) 2x1,5mH 80
K B84111-A-K30 + 140
L B84111-A-L30 2 x 4700 pF (Y) 80
6 A B84111-A-A60 2x 0,1 uF (X2) 2x1,8mH 110
B B84111-A-B60 + 110
K B84111-A-K60 2 x 4700 pF (Y) 140
L B84111-A-L60 110
10 A B84111-A-A110 2x0,1 pF (X2) 2x 820 pH 120
B B84111-A-B110 + 120
L B84111-A-L110 2 x 4700 pF (Y) 120
20 A B84111-A-A120 2x0,1 pF (X2) 2x 470 pH 210
B B84111-A-B120 + 210
2 x 4700 pF (Y)
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B84111

SIFI-Standardfilterreihen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlul3 des Nachbarzweiges

. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

symmetrische Messung (differential mode)
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B84111

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hause- | B84111- by b b b h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -A-A10 45 265 (604 |70 |50 |- - 765 (223 |14 |- -
K -A-K10 50,8 | - - - 635 | - - - 32 |- - -
A -A-A20 45 1265 (604 [70 |50 |- - 76,5 1223 |14 |- -
A -A-A30 45 265 (604 [70 |50 |- - 765 (223 |14 |- -
K -A-K30 50,8 |- - - 635 | - - - 32 |- - -
L -A-L30 45 |- 604 |70 |50 |- - - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -A-A60 45 1265 (604 [70 |50 |- - 765 (286 (20 |- -
B -A-B60 45 265 |- - 50 |604 |70 |- 286 |20 |- -
K -A-K60 50,8 | - - - 635 |- - - 32 |- - -
L -A-L60 45 |- 604 (70 |50 |- - - 28,6 |- 0,82 | AWG 18
A -A-A110 45 265 604 |70 |50 |- - 76,5 1286 |20 |- -
B -A-B110 45 1265 |- - 50 (604 |70 |- 286 (20 |- -
L -A-L110 45 |- 604 (70 |50 |- - - 28,6 |- 1,35 | AWG 16
A -A-A120 635 | 315 | 74,7 [845 [50,8 |- - 77 1381 (28 |- -
B -A-B120 siehe MaRbild
Gehauseform A Gehauseform A
B84111-A-A10 B84111-A-A60
B84111-A-A20 B84111-A-A110
B84111-A-A30 B84111-A-A120
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B84111

Gehauseform B Gehauseform B
B84111-A-B60 B84111-A-B120
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84112

SIFI-Standardfilterreihen
SIFI-B, erhdhte Dampfung

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 20 A

Schaltbild

Technische Daten
Nennspannung Un
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SSB0525-W

115/250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prifspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse

Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz

Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Prufklasse nach IEC 68 25/085/21

Priifzeichen @ ® O N @

565-3

Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435

Nennstrom Gehé&use- Bestell-Nr. Nennkapazitat Nenninduktivitat Gewicht

A form VE 20 =g

1 A B84112-B-A10 2x0,15uF (X2) |2x10mH 110
B B84112-B-B10 g+ 110
K B84112-B-K10 2 x 4700 pF (Y) 140
L B84112-B-L10 110

2 A B84112-B-A20 2x0,15uF (X2) |2x10mH 110
B B84112-B-B20 8|+ 110
L B84112-B-L20 2 x 4700 pF (Y) 110

3 A B84112-B-A30 2x0,22 yF (X2) |2x10mH 140
B B84112-B-B30 8|+ 140
K B84112-B-K30 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84112-B-L30 140
P B84112-B-P30 140

6 A B84112-B-A60 2x0,33 uF (X2) |2x3,3mH 150
B B84112-B-B60 8|+ 150
K B84112-B-K60 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84112-B-L60 150

10 A B84112-B-A110 2x0,47 yF (X2) |2x1,8mH 200
B B84112-B-B110 g+ 200
L B84112-B-L110 2 x 4700 pF (Y) 200

20 A B84112-B-A120?) B|2x0,68uF (X2) |2x1,8mH 700
B B84112-B-B120?) 8 | +2x4700 pF (Y) 700

1) nicht fiir B84112-B-P30
?) VE10
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B84112

SIFI-Standardfilterreihen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
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B84112-B-110
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unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
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B84112

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hause- | B84112- b b bs o) h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -B-A10 45 26,5 (60,4 |70 50 |- - 765 (286 |20 |- -
B -B-B10 45 265 | - - 50 60,4 | 70 765 | 286 |20 |- -
K -B-K10 50,8 | - - - 63,5 | - - - 32 |- -
L -B-L10 45 | - - - 50 604 |70 |- 28,6 | - 0,82 | AWG 18
A -B-A20 45 26,5 | 60,4 | 70 50 |- - 765 1286 |20 |- -
B -B-B20 45 26,5 | - - 50 60,4 | 70 765 (28,6 |20 |-
L -B-L20 45 | - - - 50 604 |70 |- 28,6 | - 0,82 | AWG 18
A -B-A30 50,8 [ 315 [604 |70 63,5 | - - 895 (286 |20 |- -
B -B-B30 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 895 |286 |20 |- -
K -B-K30 50,8 | - - - 795 | - - - 32 |- -
L -B-L30 50,8 | - - - 63,5 | 74,7 1845 | - 28,6 | - 0,82 | AWG 18
P -B-P30 siehe Malbild
A -B-A60 50,8 [ 315 [ 604 |70 63,5 | - - 895 (286 |20 |- -
B -B-B60 50,8 [ 315 |- - 635 | 74,7 | 845 | 895 (286 |20 |- -
K -B-K60 50,8 | - - - 795 | - - - 32 |- - -
L -B-L60 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -B-A110 50,8 [ 315 [ 604 |70 635 | - - 895 (381 |28 |- -
B -B-B110 50,8 [315 | - - 635 | 74,7 | 845 (895 |381 |28 |- -
L -B-L110 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 38,1 |- 1,35 | AWG 16
A -B-A120 . )
B B-B120 siehe Malbild
Gehauseform A Gehauseform A
B84112-B-A10 ... B84112-B-A120
B84112-B-A110
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B84112

Gehauseform B Gehauseform B
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B84112

Gehauseform P
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84113

SIFI-Standardfilterreihen Nennspannung 250 V~
SIFI-C, sehr hohe Dampfung Nennstrom 3 bis 10 A
Schaltbild i_ ______________ o
I
R n e — e SRR
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@ Netz J_ J_ l Last
|
B T 71
| — — )\ [ L
L l ® L .L — :
|
Lo B ]
SSB0257-G
Technische Daten
Nennspannung Un 115/250 V~, 50/60 Hz
Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannung 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prifklasse nach IEC 68 25/085/21
Prifzeichen ® ® © W @
565-3
Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehéuse- Bestell-Nr. Nennkapazitéat Nenninduktivitat Gewicht
A form VE 20 =g
3 A B84113-C-A30 2x 0,47 uF (X2) |4x4,7 mH 210
B B84113-C-B30 8 [+ 210
K B84113-C-K30 2 x 4700 pF (Y) 270
L B84113-C-L30 210
6 A B84113-C-A60 2x0,47 uF (X2) |4x4,7mH 510
B B84113-C-B60 8|+ 510
L B84113-C-L60 2 x 4700 pF (Y) 510
10 A B84113-C-A110 2x0,47 uF (X2) |4x3,6 mH 690
B B84113-C-B110 8|+ 690
L B84113-C-L110 2 x 4700 pF (Y) 690
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B84113

SIFI-Standardfilterreihen
Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)
unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
SSB0259-X

symmetrische Messung (differential mode)
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B84113

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hduse- | B84113- by b b b h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -C-A30 50,8 | 315 [604 |70 635 |- - 895 (38,1 |28 - -
B -C-B30 50,8 | 315 |- - 635 | 74,7 | 845 | 895 38,1 |28 - -
K -C-K30 50,8 | - - - 795 | - - - 38 - - -
L -C-L30 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 38,1 |- 0,82 | AWG 18
A -C-A60 siehe MaRbild
B -C-B60 siehe Malbild
L -C-L60 50,8 |— |— |— |133 |142,9 |153 |— |44,5 |— |0,82 |AWG 18
A -C-A110 siehe MaRbild
B -C-B110 siehe Malbild
L -C-L110 50,8 |— |— |— |133 |142,9 |153 |— |44,5 |— |1,35 |AWG 16
Gehauseform A Gehauseform A
B84113-C-A30 B84113-C-A60
B84113-C-A110
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B84113

Gehauseform B
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme B84114

SIFI-Standardfilterreihen
SIFI-D, hohe Dampfung

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 1 bis 10 A

Schaltbild —_———— e —— = _1

SSB0238-A

Technische Daten
Nennspannung Un

115/250 V~, 50/60 Hz

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannungen 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung

2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)

Prifklasse nach IEC 68

Prifzeichen

25/085/21

S ® O N @

565-3
Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehéuse- Bestell-Nr. Nennkapazitéat Nenninduktivitat Gewicht
A form VE 20 =g
1 A B84114-D-A10 2x0,47 uF (X2) |2x5,6 mH 150
B B84114-D-B10 8|+ 150
K B84114-D-K10 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84114-D-L10 150
2 A B84114-D-A20 2x0,47 yF (X2) |2x5,6 mH 150
B B84114-D-B20 8|+ 150
L B84114-D-L20 2 x 4700 pF (Y) 150
3 A B84114-D-A30 2x0,47 yF (X2) |2x5,6 mH 150
B B84114-D-B30 8|+ 150
K B84114-D-K30 2 x 4700 pF (Y) 210
L B84114-D-L30 150
6 A B84114-D-A60 2x0,47 uF (X2) |2x4,7 mH 230
B B84114-D-B60 ||+ 230
K B84114-D-K60 2 x 4700 pF (Y) 290
L B84114-D-L60 230
10 A B84114-D-A110 2x0,68uF (X2) |2x4,7mH 420
B B84114-D-B110 g+ 420
L B84114-D-L110 8 | 2 x 4700 pF (Y) 420
256 Siemens Matsushita Components



B84114

SIFI-Standardfilterreihen
Einfiugungsdampfung (Richtwerte bei Z= 50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschlul’3 des Nachbarzweiges

—.—.—.—.—. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

———————— symmetrische Messung (differential mode)
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B84114

Ge- Bestell-Nr. | Abmessungen in mm
hause- | B84114- b b bs o) h k k l h e Litze | Style
form mm? | 1015
A -D-A10 50,8 {315 | 60,4 |70 635 |- - 895 (28,6 |20 - -
B -D-B10 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 | 895 |28,6 |20 - -
K -D-K10 50,8 | - - - 795 | - - — 32 - - -
L -D-L10 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A20 50,8 | 315 [604 |70 635 | - - 89,5 (28,6 |20 - -
B -D-B20 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 | 895 |28,6 |20 - -
L -D-L20 50,8 | - - - 635 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A30 50,8 | 315 [604 |70 635 | - - 89,5 (28,6 |20 - -
B -D-B30 50,8 | 315 |- - 63,5 | 74,7 | 845 | 895 |28,6 |20 - -
K -D-K30 50,8 | - - - 795 | - - - 32 - - -
L -D-L30 50,8 | - - - 63,5 | 74,7 | 845 | - 286 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A60 50,8 | 315 [ 604 |70 755 | - - 1015 | 31,8 | 20 - -
B -D-B60 50,8 | 315 |- - 755 | 87,1 |97 (1015 (31,8 |20 - -
K -D-K60 50,8 | - - - 795 | - - — 32 - - -
L -D-L60 50,8 | - - - 755 | 871 |97 |- 318 |- 0,82 | AWG 18
A -D-A110 siehe Mafbild
B -D-B110 siehe MaRbild
L -D-L110 50,8 |— |— |— |92 |103,1 |113 |— |44,5 |— |1,35 |AWG 16
Gehauseform A Gehauseform A
B84114-D-A10 ... B84114-D-A110
B84114-D-A60 la—— 50,8 —»f
b, <—31,5»l
-——bz———— i T
ey T ‘@—’@' e
] A% D . :%\7
s |D 0 , BT
* f Flachstecker t
' Flachstecker | A8,3 <08 DIN 46244
A6,3x0,8 DINLO 244 — 3
: oor
A R
/ 1 1\ $
l | oL _T
s é ¢< A - 1 =
i O N ©
j 11
q |
| ! LﬁJJ -$~
II ﬁ L
S T
- ) —————]
SSB0S31-6 T
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B84114

Gehauseform B
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Netzfilter fir 1-Phasen-Systeme

B84115

SIFI-Standardfilterreihen
SIFI-E, sehr hohe Dampfung auch im Bereich unter 100 kHz

Schaltbild

N o

@ =+

Technische Daten

Nennspannung Un

Nennspannung 250 V~
Nennstrom 3 bis 10 A

F——

==

115/250 V~, 50/60 Hz

SSB0270-8

Nennstrom bezogen auf 40 °C Umgebungstemperatur
Prufspannungen 1414 V-, 2 s, Leitung/Leitung
2700 V-, 2 s, Leitungen/Masse
Ableitstrom < 0,5 mA bei 250 V~/50 Hz fur Stromstarke 3 A
< 3,5 mA bei 250 V~/50 Hz fur Stromstarken 6 und 10 A
Anwendungsklasse HPF (- 25 bis + 85 °C, Feuchteklasse F)
Prufklasse nach IEC 68 25/085/21
Priifzeichen ® © W @
565-3
Entladewiderstande nach VDE 0730, IEC 355, IEC 380 und IEC 435
Nennstrom Gehduse- Bestell-Nr. Nennkapazitét Nenninduktivitat Gewicht
je Leitung form VE 20 =g
3A A B84115-E-A30 0,47 uF (X2) 2x 270 uH 210
B B84115-E-B30 a8+ + 210
K B84115-E-K30 2 x4700 pF (Y) |2x16mH 270
6A A B84115-E-A60 0,47 uF (X2) 2x100 uH 510
B B84115-E-B60 a8+ + 510
K B84115-E-K60 2 x 22 nF (Y) 2 x 4,7 mH 510
10A A B84115-E-A110 0,47 uF (X2) 2x47 uH 690
B B84115-E-B110 8|+ + 690
2 x22nF (Y) 2 x 3,6 mH
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B84115

SIFI-Standardfilterreihen

Einflgungsdampfung (Richtwerte bei Z=50 Q)

unsymmetrische Messung, Abschluld des Nachbarzweiges
. asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)

symmetrische Messung (differential mode)
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B84115

Geh&use- Bestell-Nr. Abmessungen in mm

form b b bs ba h b k s h e
A B84115-E-A30 50,8 | 31,5 [ 604 |70 |635 |- - 89,5 | 38,1 |28
B B84115-E-B30 50,8 [ 315 |- - 635 | 74,7 | 84,5 | 895 | 381 |28
K B84115-E-K30 50,8 |- - - 795 | - - - 38 |-
A B84115-E-A60 siehe Maf3bild

B B84115-E-B60 siehe Maf3bild

K B84115-E-K60 50,8 |— |— |— |133 |— |— |— |44,5 |—
A B84115-E-A110 siehe Maf3bild

B B84115-E-B110 siehe MaRbild
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B84115

Gehauseform B Gehauseform B
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